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摘要(译)

本发明涉及形成包括具有半导体驱动电路的OLED显示器的结构的方法和
半导体结构。采用剥落来产生单晶半导体层。在剥落之前在单晶半导体
衬底上形成互补金属氧化物半导体（CMOS）逻辑和存储器件。可以在
剥落之前或之后形成有机发光二极管（OLED）驱动电路、太阳能电池单
体、传感器、电池等。剥落的单晶半导体层可以被转移到衬底。OLED显
示器可以形成在剥落的单晶半导体层中，以实现这样的结构：该结构包
括集成在所述单晶半导体层上的具有半导体驱动电路的OLED显示器和其
它功能器件。
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